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Inicjator zblizeniowy

Przedmiotem wynalazku jest inicjator zblizeniowy zwtaszcza w zastosowaniu do okreslania kata
wychylenia czesci podczas jej obracania na wywazarce dynamicznej.

Znany inicjator zblizeniowy przy odstonietej powierzchni czotowej posiada duzgq opornosé czynna, a przy
zastonietej powierzchni czotowej posiada mata opornosé czynng. Stosunek opornosci czynnych wynosi w nim
1:10. Tak maty stosunek opornosci wymaga stosowania kompensacji temperatury w celu zapewnienia
prawidfowego dziatania inicjatora w zakresie wymaganych temperatur pracy od —25 do +60°C.

Wada inicjatora jest rozbudowany uktad, przez stosowanie kompensacji co zwieksza ilos¢ elementéw,
powoduje wzrost gabarytéw oraz zmniejsza niezawodno$¢ dziatania.

Inicjator wedtug wynalazku eliminuje te niedogodnosci. Inicjator w przyktadzie wykonania wedtug
wynalazku przedstawiony jest na rysunku.

Inicjator 1 zasilany jest dwuprzewodowo ze zr6d+a napiecia statego 2 potaczonego szeregowe z rezystorem
R. Kolektor tranzystora T; pofaczony jest z biegunem plus zasilania. W szereg z emiterem tranzystora T,
wiaczona jest dioda D; cewka L, oraz rezystor R3 potaczony drugim koricem do bieguna minus zasilania. Jest
to obwdéd gtéwny inicjatora. Baza tranzystora T, spolaryzowana jest dodatnim potencjatem poprzez rezystory
R; , R; icewke L,. Cewki L, iL, sprzezone sg ze sobg magnetycznie i potaczone szeregowo. Réwnolegle do
cewek L; iL, wtaczony jest kondensator C,. Cewki L; i L, oraz kondensator C; tworza réwnolegty obwdd
drgajacy LC. Réwnolegle do zasilania inicjatora 1 wtaczony jest kondensator C, ktéry tacznie z rezystorem R;
tworzy filtr dla przebiegéw wysokiej czestotliwosci oscylatora.

Dziatanie inicjatora jest nastepujace: gdy przedmiot metalowy 3 znajduje sie w odlegtosci od czota
inicjatora 1 na przyktad wiekszej lub réwnej 15 milimetrow, mozemy traktowaé inicjator 1 jako rezystor dla
pradu statego o statej wartosci, zmniejszenie odlegtosci przedmiotu metalowego 3 do czota inicjatora 1
powoduje zerwanie drgari oscylatora tranzystorowego o obwodzie (L, + L,) C,, wtedy przez inicjator 1 ptynie
prad wynikajacy z dzielnikow rezystorowych R;, Ry, Ry irezystora R. Zmiana rezystancji inicjatora 1 odbywa
sie przez przyblizanie i oddalanie przedmiotu metalowego 3 do czota inicjatora 1 na skutek tego zmienia SIQ
skokowo prad p’{ynqcy przez inicjator 1.
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Po zerwaniu drgai prad w inicjatorze 1 jest okoto 30 razy mniejszy od pradu w stanie wzbudzenia
oscylatora w granicznym przypadku to jest gdy rezystor zewnetrzny R posiada dostatecznie mata wartos$cé.

Zastrzezenie patentowe

Inicjator zblizeniowy, znam ienny tym,Ze posiada tranzystor (T,) ktérego kolektor potaczony jest
'z biegunem dodatnim zasilania, w szereg z emiterem wiaczona jest dioda (Dy ), cewka {L,) oraz rezystor (Rj),
potaczony z ujemnym biegunem zasilania, baza tranzystora (T, } jest spolaryzowana dodatnio rezystorami (R;
i Ry) icewka (L), cewki (L, i L;) sprzezone sa magnetycznie i potaczone szeregowo, réwnolegle do cewek (L.,
i L) podtaczony jest kondensator (C, ), a réwnolegle do obwodu zasilania podtgczony jest kondensator (C, ).
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